杭州电子科技大学教育发展基金会“先灿”基金
赴国外或者港澳台高等院校留(访)学资助评选办法（修订稿）

根据《杭州电子科技大学教育发展基金会“先灿”基金捐赠协议》、《杭州电子科技大学教育发展基金会“先灿”基金管理办法》有关条款，为进一步提升我国微电子集成电路专业水平，推进学校微电子国家重点实验室建设和相关专业发展，将资助选派优秀学生赴国外或者港澳台高等院校攻读博士学位，资助办法如下：
一、资助对象条件
（一）获国外或者港澳台高等院校（学术机构）正式录取攻读博士学位通知，或者从事博士后研究、访问学者研究的录用（或者接收函）通知。被资助对象可以是本校（杭州电子科技大学）师生，也可以是外校（外单位）师生。
（二）原则上为电子、计算机、通信、自动控制和数学专业，适当倾斜（优先）如下人员：
· 核心深造专业方向为微电子集成电路领域；
· 被资助者已经具有海外本科或者硕士学历；
· 被资助者有明显特长(或者成就)而且得到审核小组人员的认可。
（三）不论被资助对象是来自杭电还是杭电之外的师生，均需要签署书面服务协议，承诺返回后在国家重点实验室（筹）、微电子研究院（或者学校认可的其他部门）从事微电子集成电路方面教学、科研不少于三年；毁约不实践服务协议的，需在毁约的3个月内归还资助经费。
二、资助标准
每人每年一般资助人民币12万元（税前），英美德日等四国每年资助人民币15万元（税前）。特殊情况，如需提高资助金额，可以提交由评审委员会批准执行。
资助期限不超过正常学习访问交流期限，如确须延长资助期限的须报微电子研究院审批。
三、申请及审批办法
（一）资助申请采取个人申请、捐赠者或微电子专业教授推荐两个方式；
（二）杭州电子科技大学微电子研究院召集3-5名专家对资助候选人进行评审，并进行公示（公示期不少于五个工作日）；
（三）拟资助学生名单及资助期限，报“先灿”基金管理委员会备案。
四、资助方式
（一）杭州电子科技大学教育发展基金会根据微电子研究院资助通知向留（访）学人员支付资助费用；
（二）后续资助费用，由留（访）学人员执国外或者港澳台高等院校开具的上一学期或学年度成绩单原件、留学学生导师或所在院系主管教学负责人出具并签字的学习情况说明原件和境外留学院校开具的收取学费凭证原件申请，由微电子研究院审核确定是否继续为其支付后续学期或学年度的学费并报基金管理委员会备案后发放。
五、其他
本办法自2022年9月28日修订通过后执行，本管理办法的解释权、修订权归杭州电子科技大学微电子研究院。

              杭州电子科技大学微电子研究院
                     二〇二二年九月二十八日
